PRZETWORNIK POMIAROWY T831, T832

4:20 mA /010 V ||
klasa doktadnosci 0.2 lub 0.1
izolacja 2 kV

uniwersalna obudowa nalistwowa

Przetwornik realizuje funkcje separatora galwanicznego odwzorowujac prad wejsciowy
4+20 mA na znormalizowany sygnat napieciowy 0+10V z btedem przetwarzania nie
wiekszym niz 0.1% (T832) lub 0.2% (T831). Napiecie probiercze izolacji galwanicznej
przekracza 2kV.

Przetwornik jest przeznaczony do pracy w ukfadach automatyki, w ktorych
niezbedne jest oddzielenie galwaniczne obwoddéw wejsciowych od obwoddéw wyjsciowych
wraz ze zmiang standardu przesytanego sygnatu. Przetwornik charakteryzuje duza
doktadnos¢, niewielki opo6r wejsciowy (ok. 50Q), maty pobdr energii i wysoka
niezawodnos$¢.

Estetyczna obudowa z samogasnacego sztucznego tworzywa jest przystosowana
do mocowania na standardowych szynach o szerokosci 35 lub 15mm.

Zaletg przetwornika jest istnienie zabezpieczenh chronigcych go przed
przypadkowym uszkodzeniem podczas instalacji, jak tez przed skutkami niewtasciwej
pracy innych elementédw systemu podczas eksploatacji. Wejscie modutu jest
zabezpieczone przed niewtasciwg polaryzacjg sygnatu oraz przed przekroczeniem
nominalnego zakresu sygnatéw wejsciowych.

Ponizej przedstawiono schemat blokowy przetwornika. Sygnat wejsciowy
podtgczony do zaciskédw 1i 3, po przejsciu przez uktad zabezpieczen, jest przetwarzany
na czestotliwos¢. Za elementem optoelekironicznym nastepuje zamiana czestotliwosci na
napiecie, filtracja i, po wzmocnieniu, zamiana napiecia na prad wyjsciowy. Wyjsciowy
ukltad zabezpieczen chroni modut przed przekroczeniem maksymalnego napiecia
zasilania, przed podtgczeniem tego napiecia do wyjscia, oraz przed zmiang polaryzaciji
zasilania. Prad wyjsciowy jest ograniczany wewnetrznie do ok. 10 mA. Czes¢ wejsciowa
przetwornika jest zasilana poprzez przetwornice pradu statego.
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Przyktad podiaczenia przetwornika :

4-20mA
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Dane techniczne:

Wejscie:

Wyijscie:

prad wejsciowy

rezystancja wejsciowa

napiecie wyjsciowe
rezystancja obcigzenia (R\)

Klasa dokladnosci:

Napiecie probiercze izolaciji:

Ogodlne parametry techniczne:

Maksymalne wartosci parametrow:

pasmo przenoszenia

zawartos¢ szumow

nieliniowos¢ przetwarzania

wspétczynnik temperaturowy

czas nagrzewania
napiecie zasilajgce

pobér pradu (Uwy=10V, bez obc.)
zakres temperatur pracy
zakres temperatur przechowywania

wilgotnos¢ wzgledna otoczenia
cis$nienie atmosferyczne
zewnetrzne pole magnetyczne

pozycja pracy
zapylenie
wymiary obudowy
stopien ochrony

prad wejsciowy (ograniczenie wewnetrzne)

napiecie wejsciowe
napiecie wyjsciowe

prad wyjsciowy (ograniczenie wewnetrzne)
napiecie na zaciskach zasilania

4+-20 mA
50Q

0+-10V
>1kQ

0.1 (T832), 0.2 (T831)
2 kV

4 Hz

<5mV

< 0.05 % (T832)
< 0.1 % (T831)
0.01 %/°C (T832)
0.02 %/°C (T831)
15 min

18+30V

<30 mA

0+50 °C

-40+80 °C

30+70 %
1000+200 hPa
0+400 A/m
dowolna
nieznaczne
22.5x79%x85.5mm
IP 40

100 mA
70V
12V
15 mA
70V
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